2N3444

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: SESCOSEM

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny w obudowie metalowej TO-39,
kolektor polaczony z obudowa

Zastosowanie: bardzo szybkie uktady prze-
laczajace dla duzych pradow
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Rys. 1-1211. 2N3444

Warto$ci charakterystyczne

min max
Icpo 0,5 vA
Icpo 75 LA
Icpx 0,5 vA
- 0,05 | uA
Utsricpo 80 v
Ucsriceo? 50 v
Usroeso 5 v
hy1E2 20
Bsgg® 20 60
ha1g® 15
UCEsatz) 0’35 \4
UCEsatz) 0’6 \4
UCEsatz) 1’2 v
UBEsatz) 1 v
UBEsazz) 077 1’3 v
UBEsatZ) 1’8 v
fr 150 MHz
Cazyp 12| pF
Ci1p 80 pF
t4 15 ns
z, 35 ns
t 40 ns
Iy 30 ns
nC

Qs 5

D tamp = 25°C
2) pomiar impulsem #p = 300 ps, § < 2%

przy I =0, Ucp = 60 V

przy I =0, Ugg =60 V, t,,, = 100°C
przy Ugg = —4 V, Ucg = 60 V

przy Ic =0, Ugg =4V

przy I =0, I = 10 pA

przy Ig =0, I = 10 mA

przy Io =0, Ip = 10 pA

przy Ic = 150 mA, Ugg =1V

przy Ic = 500 mA, Ucg =1V

przy I =1 A, Ueg =5V

przy I = 150 mA, Iz = 15 mA

przy I = 500 mA, Iz = 50 mA

przy I =1 A, Iz = 100 mA

przy I = 150 mA, Iz = 15 mA

przy I = 500 mA, Iz = 50 mA

przy I =1 A, Iz = 100 mA

przy I = 50 mA, Ucg = 10 V, f= 100 MHz
przy Ucp =10V, Iz =0, /= 100 kHz
przy Ugp =05V, I =0, f= 100 kHz
przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA,

Upg = —2 V
przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA,
Ugg= —2V

przy Ic = 500 mA, Ig; = 50 mA,
Ig, = —50 mA

przy I = 500 mA, Ig; = 50 mA,
Ig, = —50 mA

przy Io = 500 mA, Iz; = 50 mA
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WartoSci graniczne

UCBO max
UCEO max
UEBO max
IC max

P, tot max
P tot max
tj max
tstg

U tamp = 25°C
3) tease = 25°C
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Rys. 1-1213. Uklady pomiarowe czas6w przelaczania
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